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(54) PHƯƠNG PHÁP DỆT VẢI MỘT MẶT
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp dệt vải một mặt bao gồm các bước: tạo ra luân 
phiên vị trí đóng và vị trí nửa ghép hợp vòng chỉ ở cam trụ bậc thứ nhất; và tạo ra vị trí nửa 
ghép hợp vòng chỉ và vị trí đóng ở cam trụ bậc thứ hai được tạo ra bên dưới cam trụ bậc 
thứ nhất, trong đó vị trí nửa ghép hợp vòng chỉ của cam trụ bậc thứ hai được bố trí bên 
dưới vị trí đóng của cam trụ bậc thứ nhất, và vị trí đóng của cam trụ bậc thứ hai được bố trí 
bên dưới vị trí nửa ghép hợp vòng chỉ của cam trụ bậc thứ nhất, và trong đó sợi không 
được bọc được cấp đến vị trí đóng của cam trụ bậc thứ nhất, và sợi được bọc được cấp đến 
vị trí nửa ghép hợp vòng chỉ của cam trụ bậc thứ nhất. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
vải một mặt được dệt bằng phương pháp này.
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